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Wellenlange: 830nm (typ.) : gptllschehKo'\r?mBunlk?ttlon
Geringer Schwellstrom: 50mA (typ.) nalytische Melsgerate
Max. Ausgangsleistung: 150mW Medizinische Anwendungen
. Window
Maximalwerte Cap
Parameter Symbol | Wert | Einheit Heatsink
Ausgangs-
leistung cw Po 150 mW Laser chip
sper- | Laser | VR 2 v PIN photodiode
spannung PIN VR 30 V
Betriebstemperatur Topr -10...450 °C Stem
Lagertemperatur Tstr -40...+85 °C
Elektrische und optische Eigenschaften bei 25°C
Parameter Symbol | Betriebsbedingung Min. Typ. Max. Einheit
Schwellstrom Ith cw - 40 60 mA
Betriebsstrom lop Po=150mW -—- 200 230 mA
Wellenlange 0 Po=150mW 810 830 850 nm
Strahl- Senkrecht oL -— 12 18 25 deg.
divergenz | pgrgjiel ]l 5 7 10 deg.
Strahl- Senkrecht ooL -— --- --- +/-3 deg.
abweichung | pgpg)ief a ol — — — +-3 deg.
Differentieller Wirkungsgrad| dPo/dlop Po=150mW 0,6 1,0 - mW/mA
Monitordiodenstrom Im Po=150mW 0,1 1,5 - mA
0
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